Контрольные вопросы к защите лабораторной работы Ф-61, Ф-105 
Температурные зависимости сопротивления металлов и  полупроводников 
(МВТУ- 2019/2020 уч. г.)

1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин по данной теме (сопротивление, проводимость, удельные сопротивление и проводимость, сила тока, плотность тока, подвижность носителей тока, потенциал, напряженность и индукция электрического поля и др.). Знать взаимосвязи указанных физических величин.

2. Проводимость проводников, ее температурная зависимость. ТКС. Эффект сверхпроводимости. 
3.  Полупроводники и их типы. Донорная и акцепторная примеси. Вырожденные полупроводники. Температурная зависимость проводимости примесных и беспримесных полупроводников. Явление Зеебека. 
4. Электронно-дырочная теория. Подвижность электронов и дырок. Эффективная масса носителей заряда. Формула, определяющая концентрацию носителей тока в полупроводниках. Энергия активации проводимости.
5. Волновые свойства электрона. Плотности распределения электронов проводимости по энергии и другим параметрам.

6. Зонная теория проводимости. Энергетический уровень Ферми. Поверхность Ферми. Инверсная заселенность энергетических уровней.
7. Влияние примесных включений на распределение энергетических зон в полупроводниках. Температурное изменение уровня Ферми в примесных полупроводниках.
8. Энергетические зонные соотношения в полупроводниковом р-n переходе.

9. Терморезисторы и тензорезисторы, области их применения. Термопары, принцип их работы. Явление Пельтье.  
10.  Преимущества мостовых измерительных схем.
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